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科技部　函

地址：台北市和平東路二段106號

聯絡人：陳錦威　助理研究員

電話：02-2737-8070

傳真：02-2737-7675

電子信箱：cwchen@most.gov.tw

受文者：國立政治大學

發文日期：中華民國106年11月1日

發文字號：科部自字第1061003435號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：徵求公告1件(106M0P050007_106D2021243-01.pdf)

主旨：本部107年度「尖端晶體材料開發及製作計畫」，自106年

11月1日起受理申請，請於107年1月8日(星期一)前備函提

出申請，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

一、計畫徵求分三種性質：（一）尖端晶體材料長晶服務計畫

。旨在建立或維持尖端晶體材料及單晶與磊晶成長所需之

關鍵性核心設施、技術、研究及服務實驗室，以期發展出

具關鍵功能性材料；（二）尖端晶體材料之學術型研究計

畫，旨在研究尖端晶體材料長晶服務計畫產出晶體之相關

學術特性及（三）尖端晶體材料之應用型研究計畫，旨在

發展尖端晶體材料長晶服務計畫產出晶體之相關應用性研

究。綜合（一）、（二）、（三）以實現新穎材料從成長

、基礎物性研究至產業及能源應用之完整性。

二、本計畫之執行期程自107年8月1日起至110年7月31日止。

三、本計畫經費係專款專用，未獲補助案件恕不接受申覆。

四、有關系統操作問題，請洽本部資訊系統服務專線，電話：

0800-212-058，(02)2737-7590、7591、7592。
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正本：專題研究計畫受補助單位（共303單位）

副本：本部綜合規劃司、自然司(均含附件) 2017-11-02
08:14:31

部長陳良基


